
Einladung
zum Fachvortrag

     		  Das „Einheitliche Patentgericht“
Konsequenzen aus der neusten Rechtsprechung für deutsche Unternehmen.

Mit RA Dr. Clemens Plassmann und Prof. Dr. Stephan Seiter MdB

		  Donnerstag, 9.Januar 2025 um 19.30 Uhr
		  Barbara-Künkelin-Halle, Fritz-Abele-Saal, Schorndorf

Wir möchten Sie hiermit herzlich zu dieser besonderen Veranstaltung einladen, die hoffentlich 
Ihr Interesse findet.

Alle Unternehmen, die von Innovation und Technologie-Anwendung abhängen, sollten aufgrund 
der neusten Rechtsentwicklung in Europa  ( „Einheitliches Patentgericht“, Schaffung eines Ein-
heitspatents) ihr patentrechtliches Chancen- und Risikoprofil neu bewerten. 

Das am 1. Juni 2023 neu geschaffene Gericht ist für 18 Mitgliedsstaaten in der EU zuständig 
und folgt einer völlig selbständigen Verfahrensordnung. Es ermöglicht erstmals die länderüber-
greifende Durchsetzung europäischer Patente in einem einzigen Gerichtsverfahren. Hieraus er-
geben sich für Patentanmelder bzw Patentnutzer  zahlreiche neue strategische Gesichtspunkte.

Der Fachvortrag von RA Dr. Clemens Plassmann, ein Spezialist auf dem Gebiet des neu-
en „Einheitlichen Patentgerichts“ und Mitherausgeber eines diesbezüglichen Kommentars, soll 
Unternehmen bei dieser notwendigen strategischen Neuorientierung Hilfestellung geben.
 
Im Anschluss daran wird Prof. Dr. Stephan Seiter MdB das Thema kurz forschungs- und wirt-
schaftspolitisch einordnen. Er ist Ökonom und Obmann im Ausschuss Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung. Der Wohlstand Deutschlands ist in großem Maße das Ergebnis der 
Innovationsfähigkeit der hiesigen Unternehmen. Prof. Seiter spricht über die Rahmenbedingun-
gen, die für Innovation und Wachstum geschaffen werden müssen, damit die Unternehmen diese 
Aufgabe auch weiterhin erfüllen können.  
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie auf dieser Fachveranstaltung willkommen heißen 
dürften.

Herzliche Grüße

Jochen Haußmann, MdL
Prof. Dr. Stephan Seiter, MdB
Andreas Erdmann, Vorsitzender FDP Ortsverband Schorndorf


